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(57) В одном варианте осуществления изобретения описаны опорная пластина и панель отображения,
где тонкопленочный транзистор имеет управляющий электрод, активный слой и металлический
слой исток-сток. Активный слой расположен в другом слое от управляющего электрода, и активный
слой расположен так, чтобы перекрывать управляющий электрод. Барьерный слой, по меньшей
мере, покрывает активный слой и управляющий электрод, и барьерный слой используется для
блокирования воды и кислорода. Плоский слой покрывает барьерный слой; и металлический слой
исток-сток расположен на плоском слое. Металлический слой исток-сток имеет электрод истока и
электрод стока, и электрод истока и электрод стока соответственно соединены с активным слоем.
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